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Telefunken Transistor BCY79 Datasheet

BCY 77 - BCY 78 - BCY 79

Silizium-PNP-Epitaxial-Planar-Transistoren

Anwendungen: Allgamein und NF-Verstirker

Besondere Merkmale:
@ Verlustheistung 1 W @ BCY 79 komplementéir zu BCY 59
@ In Gruppen sortiert @& @ BCY 79 auch als Gllebestitigles
@ BCY 78 komplementdr zu BCY 58 Bauelement” nach VG 95288 liefarbar
Abmessungen in mm
204 L8 208
c i Kollgktor mit Gehduse varbunden
1
B an Normgehausa
i + 18 A 3 DIN 41876
M i | JEDEC TO 18
Faad e e R b Gewicht max. 0.5 g
Absclute Grenzdaten BCY7T BCY78 BCY T
Kollektor-Emittar-Sperrspannung =Uzes &0 a2 45 v
“Ueen &0 az 45 v
Emittar-Basis-Spearrspannung =Ueno 5 5 5 W
Kollektorstrom =l 100 200 200 mi&
Basisstrom =lg 50 ma
Gesamiveriustieistung
Tease = 45°C Pyca 1 W
Sperrschichitempearatur T 200 b
Lagerungstemperaturbaraich Tutg -85_..+200 i H
‘Wirmewiderstinde Min. Typ. Max.
Sperrschichi-Umgebung Ringa 450 KW
Sperrschicht-Gehéuse R 150 KW
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Telefunken Transistor BCY79 Datasheet
Statische KenngriBen Min. Typ. Max.,
Tamin = 25°C, falls nicht anders angegeben
Kollektorreststrom
U = 6OV BCY 77T Tegs ! 100 i
Uy = 32V BCY 78 ~lees 100 nA
~Upe = 45V BCY 79 ~fegs ! 100 iy
Tump = 150°C, =Uze =680V BCY 77T g ! 10 il
g =32V BCYTE —teps ! 10 .
-Usp=45Y  BCY 78 =lces ! 10 .y
Tame ™= 100°C,
g = B0V, =Uge = 0.2V BCY 77 gy ! 20 pA
g = 32 W, —Lge = 0.2V BCY 78 legy 20 pA
Upe = 45V, -Uge =02V  BCYT9 doev ! 20 A
Emitterraststrom
—Ugp =4 Y —Tepg " 20 nA
Kollektor-Emitter-Durchbruchspannung
—I'.-_-,_ = 3 mA BCY 77 'U.;gn,c,ku m 80 v
BCY 78 =LBricEo al 32 W
BCY 79 -Uipricea 45 v
Emittar-Basis-Durchbruchspannung
=g =1 pA -UisRiean 5 W
Kollektor-Séittigungsspannung
—ig= 10 mA, =l = 0.25 mA g 120 250 i
—le= 50 mhA, —lg=125ma BCYTT =Lsggar " 400 BOO my
i = 100 mA, ~lg = 2.5 mA BCY 78, BCY T9Uew " 400 800 my
Basis-Sattigungsspannung
—lz= 10 ma, —ig = 0.25 mA ~Uggsar 06 0.7 085 W
—le= S0 mA —lg=125mA BCY77T R — 0.7 0.85 1.2 W
=100 mA, <la =25 mA BCY 78, BCY 78-Unpsu o7 0.85 12 v
Basis-Emitter-Spannung
g =86V, =g = 10pA ~Uge 500 my
U =5V, —lp= 2mA ~Uge 550 &00 700 my
g =1V, =l = 10mA —Uge 700 my
U = 1V, =l = 100 mA ~Lge 750 mW
TaoL=085% " —:]% = 0.01, t, = 0.3 ms
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Telefunken

Transistor BCY79

Datasheet

BCY 77 - BCY 78 - BCY 79

Kollektor-Basis-Gleichstromverhaltnis
_LrCE =5 -I'.;_-, =10 |.I.lc'|

Min. Typ. Max.

Gruppe: VI hrE 140
Vi heg a0 200
1% heg 40 270
=Upg =5V, =l = 2 m#&
Gruppe: Vil Frg 120 170 220
vili hee 180 250 a0
1x Pre 250 350 460
~Lie = 1V, =l = 10 mA
Gruppe: VI e BO 180
Vi heg 120 260 400
1% E 160 360 630
"LI'CE =1, _\lc = 100 M
Gruppe: VI heg 40
Vil hee " 45
X hep " &0
Dynamische Kenngrofien
Tari = 25°C
Transitfrequenz
e = 5V, =lp = 10 mA, f= 100 MHz fy 200 MHz
Kollektor-Basis-Kapazitat
~Upp =10V, =1 MHzZ Cean 4.5 7 pF
Emitter-Basis-Kapazitat
~Upg =05V, f=1MHz Cera 15 pF
Rauschmai
g = 6 ¥, <l = 200 A, Rg = 2 k2,
f=1 kHz. &F = 200 Hz F 2 G dB
Vierpol Kenngrofien
Emitterschaltung
~Upg =5V, —lg =2 mA I = 1 kHz, Tyme = 25°C
KurzschluB-Eingangswiderstand
Gruppe: VI Fis 27 Lin
Vil e 36 ki
1 Mig 4.5 ki
TaQL=065% " -"lT- =001, 1, =03 ms
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Telefunken Transistor BCY79 Datasheet
BCY77-BCY78-BCY 79
Min. Typ. Max.
Leerlauf-Spannungsrilckwirkung
Gruppe: VII Fieq 1.6 10*
vl [ - 2-10"
1% o 210
Kurzschlug-Stromverstérkung
Gruppe: VI ™ 125 200 250
v hyg 175 280 3s0
IX ™ 250 330 500
Leerlauf-Ausgangsleitwert
Gruppe: Vil hoa 18 30 pS
vl o 24 50 ps
1% o an B0 s
Schaltzeiten
~fe = 10 MA, <lgq = gz 1 MA, Tymp = 25 °C
Einschaltzeit leg & 150 ns
Ausschaltzeit tor @ 800 ns
=i = 100 mA, —lgy = =gz 10 MA, Tyme = 25 °C
Einschalizeit le, 150 s
Ausschaltzeit Fast 800 ns

Rg-o0 G Ouzillcakop:
Iyai, 4 F mg :

HI = M0 kL

R3]

MeBschaltung fur: tga, L

" siehe MeBschaltung
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Telefunken Transistor BCY79 Datasheet

BCY 77 -BCY 78 - BCY 79
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BCY 77 - BCY 78 - BCY 79
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BCY 77 - BCY 78 - BCY 79
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BCY 77 -BCY 78 - BCY 79
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